POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY
PATENTU TYMCZASOWEGO

13578

do patentu nr

Pierwszenstwo:

URZAD
PATENTOWY
PRL

Patent tymczasowy dodatkowy

Zgloszono: 21.06.1971 (P. 148942)

Zgloszenie ogloszono: 15.04.1973

Opis patentowy opublikowano: 29.03.1975

Kl. 21a%, 74

MKP HO1p 5/08

Tworca wynalazku: Marian Majewski

Uprawniony z patentu tymczasowego:

Politechnika Warszawska, War-

szawa (Polska)

Glowica mikrofalowa do mocowania diody lawinowej w ukladach
z liniami koncentrycznymi

1

Przedmiotemn wynalazku jest glowica mikrofa-
lowa do mocowania diody lawinawej w ukladzie
z liniami koncentryeznymi.

Sposréd istniejgcych obecnie znanych rozwigzan
mikrofalowych ukladéw generacyjnych i pomia-
rowych z diodami lawinowymi mo#na wyrdznié
trzy zasadnicze typy: uklady typu koncentryeznego,
ukiady typu falowodeowego, uklady typu linia pas-
kowa. We wszystkich wymienionyeh ukladach
podstawows trudnosé, ze wzgledu na stosunkowo
malg sprawno$é¢ elementu w podstawowym rodza-
ju pracy, stanowi konieczno$é stalego i szybkiego
odprowadzania ciepla do diedy. Zatem konstrukcja
generatora musi zapewniaé kontakt o matej rezy-
stancji termicznej pomiedzy diodg lawinowa, a
duzg masg metalowego rezonatora, wykonanego
zwykle ze srebrzonej miedzi lub mosigdzu, Naj-
bardziej rozpowszechnione sa dwa nastepujgce ro-
dzaje mocowania diody lawinowej z rezonatorem:
polaczenie gwintowe oraz polgczenie dociskowe. Ze
wzgledu jednak na istniejgce rozrzuty roamiaréw
zewnetrznych w wykonaniu oprawki diody wymie-
nione powyzej sposoby mocowania mnie zawsze miogg
zapewni¢ pewny bezpoSredni kontakt diody z re-
zonatorem przy réwnoczesnym osadzeniu diody na
okre§lonej osi rezonatora. Nieosiowe, lub 1luZne
mechanicznie zamocowanie diody w rezonatorze
moze spowodowaé, miedzy innymi, znaczne pogor-
szenie parametré6w elektrycznych ukladu, a w osta-
tecznoSci moze 'doprowadzié¢ do zniszczenja diody
na skutek przegrzania zigcza.

73 578

10

15

20

25

30

2

Prawidlowo wykonany uklad generatora polprze-
wodnikowego powinien oscylowaé na czestotliwosei
ustalonej przez parametry elementu pOiprzewad-
nikowego i obwodu mikrofalowego. Umieszczenie
elementu aktywnego o ujemnej rezystancii dyna-
micznej, np. diody lawinowej w mikrofalowej
strukturze rezonansowej, moze spowodowaé jednak
wzhudzanie si¢ wyiszych rodzajéw peola elektro-
magnetyecznego, oprécz tego jaki przewidywany
jest dla okref§lonego rezonatora. Aby zatem za-
pobiec meiliwosci wzbudzenia sie wyzszych rodza-
jéw pola w ukladach charakteryzujacych sie pad-
stawowym rodzajem TEM, stosowane obecnie roz-
wigzania polegajq gléwnie na zmniejszeniu rozmia-
réw zewnetrznych oprawki diody, lub wykonywa-
ne sa uklady, w ktéryeh zlacze diody montuje sie
wprost da rezonatora.

Celem wynalazku jest zbudowanie glowicy mikro-
falowej do mocewania diody lawinowej w rezoma-
torze miltrofalowym, ktéra spelnialtaby réwnoczes-
nie nastepujace warunki: szybkie odprowadzenie
ciepla od diody do ukladu rezonatora, wsp6losiowe
i bezreaktancyjne osadzenie diody w rezonatorze,
przeciwidzialajgce wzbudzeniu sie wyzszych rodza-
jéow pola elektromagnetycznego.

Cel ten zostal osiggniety przez zbudowanie glo-
wicy mikrofalowej do mocowania diody lawinowej
skladajacej sie z korpusu obudowy, zamknietej z
jednej strony okraglym korkiem wkrecanym do



cbudowy, wewngtrz ktérej umieszczona jest po-
osiowo z oprawkag diody cylindryczna prowadnica
z nagwintowanym otworem wzdiuz jej osi wzdluz-
nej, wykonana z materialu dobrze przewodzacego
cieplo. Nagwintowany otlwér w cylindrycznej pro-
wadnicy przeznaczony jest do -wkrecania diody
lawinowej. Cylindrycz.na' prowadnica zamocowana
jest nierozlacznie do dna cylindra wewnetrznego,
ktérego pobocznica utw{)rzona jest z co najmniej
czterech uchwytéw szczekowych wykonanych z
materialu sprezystego, a zarazem dobrze odprowa-
dzajgcego ciepto, na przyklad brazu fosforowegzo,
krzemowego lub berylowego, przy czym ich docisk
do metaloWeJ;»dyckoweJ podstawy diody lawino-
wej zapewhia '’ plétﬁcxeruowa nakretka z gwintem
wewnetrznym, umieszczona miedzy bokami zew-
nefygnymi uchwytéw szczekowych a korpusem obu-
dowy, ktéra’ f&\yno'qzeénie umozliwia osiowe usy-
huowame zespolu nchwytéw szczetkowych w iko.r-
pus1e obudowy

Przez odpowiedni dobér liczby uchwytow szcze-
kowych przeciwdziata si¢ wzbudzeniu wyzszych
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rodzajéw pola elektromagnetycznego w ukladzie '

koncentrycznym, niezaleznie od stosunku S$rednicy
zewnetrznej do wewnetrznej danej linii koncen-
tryczne), a przednia czeS¢ oprawki diody lawino-
wej w postaci kola prowadzacego zapewnia osio-
we jej umieszczenie w wewnetrznym przewodzie
linii wsp6lpracujacego z glowicg ukladu, na przy-
klad ukladu pomiarowego wykonanego na liniach
wspblosiowych.

Glowica mikrofalowa wedlug wynalazku zapew-
nia ‘'w swoim dzialaniu nastepujgce warunki ko-
nieczne do prawidlowej pracy ukladu z diodg la-
winowga: szybkie odprowadzanie ciepla z oprawki
idiody do wuktadu, bezreaktancyjne oraz poosiowe
zamocowanie diody w ukladzie, przeciwdziatanie
‘wzbudzaniu sie wyzszych rodzajéw pola elektro-
magnetycznego, przy rodzaju podstawowym TEM.
Wymienione warunki spelnione sg réwnoczeénie,
‘o stanowi zalete opisanej gléwicy w poréwnaniu
ze znanymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi podob-
nych glowic. Glowica mikrofalowa do mocowania
diody lawinowej wedlug wynalazku w przykladzie
wykonania pokazana jest w przekrojach na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia ja w przekroju
podtuznym, a fig. 2 — w przekroju poprzecznym.
Korpus obudowy 5 zamkniety jest od tylu okragiym
korkiem- 9, wkrecanym do korpusu obudowy. Wew-
" natrz glowicy, na osi wzdtuznej linii koncentrycz-
nej umieszczona jest cylindryczna prowadnica 1 z
wewnetrznym gwintem, ktéry stuzy do poosiowego
zamocowania diody lawinowej 2. Cylindryczna pro-
wadnica 1 Zzamocowana jest do dna cylindrycznego
- rezonatora wewnetrznego, ktérego pobocznice two-
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rzg cztery uc‘lwyty szczekowe 3 wykonane z ma-
terialu sprezystego a zarazem szybko- odprowadza-
jacego cieplo na przyklad brazu fosforowego, krze-
mowego lub berylowego, przy czym ich docisk do
metalowej dyskowej podstawy 4 diody 2 zapewnia
umieszczona miedzy zewnetrznymi bokami uchwy-
té6w szczekowych 3 a korpusem obudowy glowicy 5
pierécieniowa nakretka 6. Przednia cze§é oprawki
diody lawinowej 2 w postaci kolka prowadzgcego 8.
zapewnia osiowe jej umieszczenie w wewnegtrznym
przewodzie linii wspé6tpracujacej z glowica ukla-
du, na przyklad pomiarowego lub generacyjnego.

Glowica mikrofalowa do mocowania dicdy la-
winowej dziala nastepujaco: umogliwia ona przede
wszystkim na selektywne przetworzenie energii ze
Zrédla zasilania staloprgdowego na energie pola
wielkiej czestotliwo$ci, generowang w postaci fali
elektromagnetycznej rodzaju TEM. Generowana w
uktadzie fala rozchodzi sie wzdtuz linii koncen-

“trycziej w kierunku od diedy lawinowej 2. do

okre$lonego -obciazenia .zewnetrznego. Dzialanie
glowicy nie ogranicza Eie jednak do selektywnego
wzbudzenia drgan na okreS§lonej obwodem zewnetrz-
nym czestotliwo$ci, lecz takze shuzy do pomiaru

_podstawowych parametréw diody lawinowej, przy

wykorzystaniu znanego ukladu pomiarowego do
badania impedancji dwéjniké6w w zakresie mikro-
falowym.

Zastrzezenie patentowe

Glowica mikrofalowa do mocowania diody lawi-
nowej w ukladach z liniami koncentrycznymi, po-
siadajaca zamknieta konstrukcje w postaci cylin-
drycznego rezonatora, znamienna tym, ze cylin-
dryczna prowadnica (1) stuzgca do poosiowego
podiaczenia za pomoca gwintu diody lawinowej (2)
'z glowica mikrofalowa, jest przymocowana nie-
rozlacznie 'do dna cylindrycznego rrezonatora wew-
netrznego, utworzonego z co najmniej czterech
uchwytéw szczekowych (3), wytwarzonych z me-
talu sprezystego a zarazem szybko odprowadzajg-
cego cieplo, przy czym nacisk uchwytéw szczeko-
wych (3) na dyskowa podstawe (4) diody lawinowej
(2) jest regulowany za pomocg nagwintowanej na-
kretki (6) umieszczonej pomiedzy zewnetrznymi po-
bocznicami uchwytéw szczekowych (3) a korpusem
obudowy (5) zapewniajagc w ten sposéb osiowe usy-
tuowanie uchwytéw szezekowych w glowicy mikro-
falowej, przy czym aie gwintowany kolek prowa-
dzacy (8) diody lawinowej (2) polaczony jest po-
osiowo z wewnetrznym przewodem linii wspélosio-
wej wspélpracujacej z glowica mikrofalows.
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